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Résumé:

Comme tout processus industriel, un systeme photovoltaique peut étre soumis, au cours de

son fonctionnement, a différents défauts et anomalies conduisant a une baisse de la performance du
systtme et voire a son indisponibilité. Permettre de diagnostiquer finement et de faire la
détection et la localisation de defauts dans une installation PV réduit les colts de maintenance et
surtout augmente la productivité c’est le travail présent¢é dans ce mémoire, par 1’utilisation d’un

nombre limit¢é de capteurs de tension et la méthode 1’analyse de la caractéristique I-V.

Parmi les défauts connus, on a basé sur les défauts d’ombrages et ’augmentation la résistance série. Les

résultats de la simulation du programme développé pour ces défauts sont convaincant

Mots clés: deétection et localisation des défauts, générateur PV, caractéristique 1-V



